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一、实验项目名称：强场下介质窗二次电子倍增的虚拟仿真实验

二、实验内容：

（1）高功率微波薄介质窗二次电子倍增
构建如图所示同轴传输线，间隙的内半径12mm，外半径22mm，传输线长度为6.5mm。在z=0处设置厚度为0.1mm的介质窗，介电常数设为1。介质窗设置二次发射，并在表面设置电流密度为1000*step(0.1e-9,t) A/m2的束发射来提供种子电子。左端输入TEM波，电压振幅70kV，频率从5GHz~15GHz，间隔5GHz。使用宏粒子合并，每个网格最大1个，空间最大20000个。观测输入功率、输出功率、某时刻电子分布图、空间电荷随时间变化图、及介质窗表面r=16mm处的电荷场随时间变化图。
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（2）高功率微波厚介质窗二次电子倍增
构建如图所示同轴传输线，间隙的内半径12mm，外半径22mm，传输线长度为15mm。在z=0处设置厚度为zL(7mm)的介质窗，介电常数设为2.5。介质窗设置二次发射，并在表面设置电流密度为1000*step(0.1e-9,t) A/m2的束发射来提供种子电子。左端输入TEM波，电压振幅70kV，频率10GHz。使用宏粒子合并，每个网格最大1个，空间最大20000个。观测输入功率、输出功率、某时刻电子分布图、空间电荷随时间变化图、及介质窗表面r=16mm处的电荷场随时间变化图。
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三、实验步骤及结果

（1）高功率微波薄介质窗二次电子倍增
（2）高功率微波厚介质窗二次电子倍增
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